SEMICONJAPAN

HETTGaNT /N R

B #EkDGaNT /31 R
® GaN-on-Si(SiEM F IcGaNFE (R EE % B E)
o Z{fi7=A’'GaN&SIDEDEWICKYIERKIEERAL) AL EBEARIBETETULVAL
— BN RNhERDEYE)

Si &1k

] %Y 23GaNT /(IR
® GaN-on-GaN (& B GaNEAR L (CGaNFE(FE IR % pi iE)
o MED—HIckYERELGaNER LICHE R XM (EERD) OIEE ISV VWEED
ek CE . EBmEY DIERER FKiE

]
= BRI IER (S
GaNE 1k

CO2#H=

—83%

{55 5W » 0.75W

FBEHEWBFICTIRILE—%IEL

Bk (FE)
5W

EREN '

100W @

A /N—2R
(R7EILSI)

AV R=ZDAA—SH S Sie - GaN
GaNA A/ /N—ZFRICEKSZEIRMR

/psemr



